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Telefunken Transistor S671T

Datasheet

S671 T

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-HF-Transistoren
Anwendungen: Video-B-Endstufan in Fernsehamplangarn

Besondere Merkmale:

& Hohe Sperrspannung @& Komplementirzu 3672 T
Abmessungen in mm
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Normgehause
34 A3 DIN 41869
JEDEC TO 202

Gewichl max. 1.8g

Kolkektor mit metallischer Momtageflache verbunden

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Basis-Sperrspannung Ueng 300
Kollektor-Emitter-Sperrspannung U 275
Emitter-Basis-Sperrspannung Uepo 5 v
Kollektorstrom I 50 mi#
Kollektorspilzenstrom e 100 ma
Gesamtverlustieistung

Teasa =25°C Pica ¥ w
Sperrschichttemperatur Tj 180 “C
Lagerungstemparaturbaraich Tatg -65..+150 °C
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Warmewiderstinde Min. Typ. Max.
Sperrschicht-Umgebung Rihja 78 KW
Sperrachicht-Gehdusa Rihic 17.8 B
KenngroBen

Tame = 25°C, falls nicht anders angegeben
Kollektorrasistrom

Ueg = 250V, Rge = 2.7 k02, legn S0 nA,

Ulpp = 200V, Bgg = 2.7 ki, T, = 150°C IceR 10 A
Emitterreststraom

Ueg =85V lepo 10 [T
Kolleklor-Emitter-Durchbruchspannung

Ilc-— 1 mA U{HH:ICLU 275 v

ls =1 pA, Rgg = 2.7 k2 Uanicer 300 W
Kollektor-Basis-Gleichstromverhéaltnis

Uep = 20V, lp = 25 mA hee 50
Transitfrequenz

Uep =10V, Iz = 10 m& fr &0 MHz
Riickwirkungskapazitat

Ucp= 30V, lc=1mA, =1 MHz Core 1.8 pF
Kollektor-HF-Sattigungsspannung

=25 m#, T, = 150°C Uresa vr 20 v
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S671T
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